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概述：

LS3211是一块用于卫星接收 LNBs的专用电路，具有极化电压检测切换、22KHz

脉冲检测切换和提供高放、本振级 GaAs 或 HEMT FET 晶体管工作点偏置等功能。

LS3211内部的 22K检测及切换控制由 22K有源滤波器、检波器、比较器及驱动输出

级构成。LS3211广泛应用于卫星接收器、专用移动无线收音设备及小型电话机中作偏

置控制用。

LS3211采用 SSOP20的封装形式封装。

主要特点：

 提供 GaAs及 HEMT FETs晶体管工作偏置功能

 可驱动三个 FETs晶体管

 动态 FET 保护

 外围电阻值改变漏极电流大小

 负电压发生器仅需两个外加电容

 漏极电压选择

 工作电源电压范围宽

 LNBs极性开关 – 支持栅极零电压

 22kHz脉冲检测

 符合卫星控制特性

包装信息:

型号 订单型号 封装形式 打印方式 包装方式

LS3211 LS3211 SSOP20 LS3211
SXXXX

50只/管
4000只/盘

其中 LS3211为产品名，SXXXX为周号。

主要应用：

 卫星接收 LNBs

 专用移动无线收音设备 (PMR)

 小型电话机

SSOP20
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管脚排列图：

极限值 （绝对最大额定值，若无其它规定，Tamb=25℃）

参数名称 符号 数值 单位

电源电压 Vcc -0.6～+12 V

输入电压 VPOL 25(连续) V

功耗 Pd 500 mW

工作电流 ICC 100 mA

贮存温度 Tstg -50～+125 ℃

工作温度 Topr -40～85 ℃

漏极电流(每个FET) 0~15 mA

电特性 （若无其它规定： Tamb = 25°C;V CC = 5V; ID=10mA(R CAL =33kΩ)）
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* 1.电路通过内部振荡器可产生负偏置电压，另需加两个 47nF外部电容器，CNB 和 CSUB 。

2.特性检测使用外部参考电阻 Rcal, 33k电阻从引脚 Rcal到地

3.量产测试时，噪声电压未测

4. 噪声电压测量是外接 FET、栅极和漏极电容器后的所有输出电压。用一 4.7nF 电

容连接输出到地，10nF 电容连接漏极输出到地。

5 . 这些参数与 VCC 线性相关。

6. 这些参数测试方法见测试电路图 1

7. 这些参数测试方法见测试电路图 2

8. LS3211 还将抑制 DiSEqC TM 和其它通用开关的突然触发。
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测试电路图 1：

测试电路图 2：



LS3211

绍兴芯谷科技有限公司 CHMC 版本号：1.1 2025年 6月
www. silicore. com. cn

共 11页 第 6页

应用图：
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特性曲线
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封装外形图：

SSOP20：
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Symbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
Min Max Min Max

A 1.750 0.070
A1 0.010 0.250 0.0003 0.010
A2 1.300 1.500 0.051 0.059
b 0.230 0.310 0.009 0.012
c 0.200 0.240 0.007 0.009
D 8.550 8.750 0.336 0.344
E 3.800 4.000 0.149 0.157
E1 5.800 6.200 0.228 0.244
e 0.635(BSC) 0.025(BSC)
L 0.550 0.950 0.022 0.037
θ 0° 8° 0° 8°
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声明：

 芯谷科技保留产品说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前，需确认获取的资料是否为最

新版本，并验证相关信息的完整性。

 任何半导体产品在特定的条件下都有失效或发生故障的可能，买方有责任在使用芯谷科技产品进

行系统设计和整机制造时遵守安全标准，并采取相应的安全措施，以避免潜在失败风险可能造成

人身伤害或财产损失情况的发生！

 产品提升永无止境，芯谷科技将竭诚为客户提供性能更佳、质量更优的集成电路产品。


